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TRANZYSTORY n-p-n 15-74/2

% BF182 i BF183

SWW 1156-214

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy bardzo Parametry termiczne

wielkiej czestotliwosci.

Tranzystor BF182 jest przeznaczony do stosowania w stop- Oporno$é termiczna

niach mieszacza odbiornikéw telewizyjnych w pasmie zlacze-otoczenie Ring-) <1000 K/W
czestotliwoéci VHF oraz powszechnie we wzmacniaczach ztgcze-obudowa Reng-op <400 K/W

w calym zakresie UHF-VHF.
Tranzystor BF183 jest przeznaczony do stosowania w stop-
niach oscylatora odbiornikéw telewizyjnych w pasmie TRANZYSTOR BF182

- czestotliwo§ei VHF.
Parametry statyczne

Przy tamp = 298 K

(25°C) min. typ.  maks.
Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucgy =20V Icso —_ 1 100 nA
Napiecie przebicia
min 127 432 kolektor-baza
5’33 przy Ic = 2mA U(BR)CBO 30 —_— —_ v
gs Napiecie przebicia
T kolektor-emiter
g‘g Lff przy .Ic =2 mA, U(BR)CEO 20 — —_— A\
;;g Napiecie przebicia
- emiter-baza
przy Ig = 10pA Usryeso 3 — — v
. i Wspétezynnik wzmoc-
Tranzystor w obudowie metalowej TO72(CE25) nienia pradowego
przy Ic = 2mA,
- - Ucg =10V hoe 10 70 — —
[ ) Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2mA,
* Ucg=10V Uge — 0,8 — v
DANE TECHNICZNE
Parametry dynamiczne
Maksymalne warto$ci parametréw eksploatacyjnych przy tamp = 298 K
: (25°C) L min, typ. maks.
Napigcie kolektor- Czéstotliwoéé gra-
-baza Ucgo 30 v niczna
Napiecie kolektor- przy Ic =2maA, -
-emiter UCEO 20 v UCE =10 V,
Napiecie emiter-baza  Uggo 3 v f = 100 MHz fue 500 600 —_— MHz
Prad kolektora Ic 20 mA Pojemnos$é sprzezenia
Moc calkowita zwrotnego
przy tams = 298 K przy Ic =1 mA,
(25°C) Piot 150 mwW Ucp =10V, .
przy tease = 298 K f=1MHz HCl?eS —_ 0)3 0)5 pF
(25°C) Piot 375 mwW Stata czasowa
Temperatura zlgcza t; 448 K sprzezenia zwrot-
- (175 . °Q) nego
Zakres temperatury przy Ic = 2mA,
skiadowania tstg 208...448 K Uce =10V,

(—65..1+175 °C) f = 50 MHz TopCe  —  — 6 . DS
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Maksymalne wzmoc-
nienie mocy
przy Ic = 2mA,
UCE =10 V,
f =800 MHz
Konduktancja wejs-
ciowa
przy Iz = 2mA,

UCB =10V
f =50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Susceptancja wej§-
ciowa
przy Ir = 2mA,

UCB =10V
f =50 MHz
f = 200 MHz
f = 500 MHz
f =900 MHz

Admitancja przej§-
ciowa wstecz
przy Ir = 2mA,

ch =10V
= 50 MHz:
f =200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Faza admitancji
przejSciowe]j wstecz
przy —Ig = 2mA,

Uca =10V
f =50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Admitancja przej$-
ciowa w prz6d
przy —Ig = 2mA,

Ue=10V
f=50MHz
f = 200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Faza admitancji
przej$ciowej w przdd
przy —Ip = 2mA,

UCB =10V
f = 50 MHz
f = 200 MHz
f =500 MHz
f = 900 MHz

Konduktancja wyj$-
ciowa
przy —Ig = 2mA,

UCB =10V
f = 50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
f = 900 MHz

Pojemnoéé wyjsciowa
przy —Iz = 2mA,

ch =10V
f =50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
=900 MHz
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TRANZYSTOR BF183

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Prad zerowy kolektor-
-baza
przy Ucpo =20V
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 2mA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 10 uA
Wspdélezynnik wzmoc-
nienia prgdowego
przy Ic = 3mA,
UCB = 10 A\
Napiecie state miedzy
baza a emiterem
przy —Ig = 3mA,
UCB = 10 v

Parametry dynamiczne

Przy tams = 298 K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy Ic = 3maA,
UCE =10 V,
f =100 MHz
Pojemnos$é sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 1mA,
Ucz =10 V,
f=1MHz
Stata czasowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Ic = 3maA,
Uceg=10V,
f =50 MHz
Maksymalne wzmoc-
nienie mocy
przy Ic = 3 mA,
Uce=10V,
f =900 MHz
Konduktancja
wejSciowa
przy —Ir = 3mA,
Ucg=10V
f =50 MHz
f = 200 MHz
f = 500 MHz
f =900 MHz
Susceptancja
wejSciowa
przy —Ig = 3mA,
Ueg=10V
f =50 MHz
f = 200 MHz
f = 500 MHz
f =900 MHz
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Admitancja przej$cio-

Faza admitancji przej-
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wa wstecz §ciowej w przod
przy —Ig = 3mA, przy —Ig = 3mA,
UCB=10V Uc3=10V
f = 50 MHz [Yi] — 60 — uS f = 50 MHz Pato — 150 0
f = 200 MHz [Yin| — 230 — uS = 200 MHz ®op — 130 o
f = 500 MHz [Yiw| — 450 — uS f = 500 MHz Pap — 80 0
f = 900 MHz [Yip] — 800 — uS = 900 MHz Pop — 50 )
Faza admitancji przej- Konduktancja wyj§cio-
Sciowej wstecz wa
przy —Iz =3mA, przy —Iz = 3mA,
Uez=10V Ues =10V
f = 50 MHz Fi2b - 90 —_ (o] =50 M 10 s
f = 200 MHz g — 9 — o0 f= ;00 NIIJ; Gazb - us
f = 500 MHz P — 9 — o f = 200 M1tz Gazo ® P«S
f = 900 MHz @120 _— 90 — (o] f = 500 MHz G220 - 5 B
Lo s = 900 MHz D2b — 1000 wS
Admitancja przejscio- Poi f “ .
wa w prz(’)d 0jemnosc wyjsciowa
przy —Ig = 3mA, przy —Iz = 3mA,
Uc=10V Ucp=10V
f = 50 MHz [Yor] — 85 — mS f = 50 MHz Casb — 1 pF
f = 200 MHz [Yauo] — 65 — mS f = 200 MHz Casp — 1 pF
f = 500 MHz [Ya| — 38 — mS f = 500 MHz Cao — 1 pF
f = 900 MHz [Yas] — 15 — mS f = 900 MHz Caso — 1 pF
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Zaleznoéé temperaturowa mocy strat Pios = f (£)

Charakterystyka wyjéciowa Ic =f(Ucg); Is — pa-

rametr
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Br182 BF 182 - 1
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Zaleznosé statycznego wspédlezynnika wzmocnienia Charakterystyka przejsciowa Ic = f (Usr)

pradowego od pradu kolektora heie = f (Ic)
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Zalezno$é czestotliwosci granicznej od pradu kolek- Zalezno$é wspblczynnika szuméw od czestotliwo$ci

tora fr = f (Ic) F=f({
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Zalezno$é admitancji wejéciowej od czestotliwosci
g1v; buv; Cuo =7 (f)

BF 182
BF 183
1000
Ueg =10V
Ip =2mA b
Iron/ ,:m , =g;°c :
Ins] : Ed
300
- 200
. i - R
\\
100 ‘ ~ 100
N
/5m/
R = 50
M
N
N
20
0 0
0 100 flMHz] 1000

Zalezno§é¢ admitancji przejéciowej w przdéd od cze-
stotliwodei [Yornl; @an = £ (f)
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Zaleznosé admitancji przejsciowej wstecz od czgsto-
tliwosei 1Y12b|; P12b = f (f)
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Zaleznoéé admitancji wyjéciowej od czestotliwosci
ga26; Caop = f(f)




